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Telefunken Transistor 2N3866
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2 N 3866

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistor fiir VHF-UHF-Endstufen,

Oszillatoren und Treiber.

Silicon NPN epitaxial planar transistor for VHF and UHF power stages,

oscillator stages and driver stages.

Abmessungen - Dimensions

MaBe in mm
M2:1

Kollektor mit Geh&use verbunden
Collector connecled to case

Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Ree = 10 @
Emitter-Basis-Sperrspannung
Kaollektorstrom
Gesamtverlustieistung

tease = 75° C
Sperrschichttemperatur
Lagerungstemperatur

Ucso
Ucen
Uceo
Ugso
Ic

Normgehduse
DINSC 3
JEDEC TO 39
Gewicht - Weight
max. 1.5 g
&5 v
55 v
30 v
3s v
04 A
3.6 w
200 °C

—55..+200 °C
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Wiarmewiderstand - Thermal resistance
Sperrschicht-Gehduse Rinic = 35 "CIW
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Statische KenngréiBen - DC characteristics
Umgebungstemperatur tymp = 25° C
Min. Typ. Max.
Kollektorreststrom leen®™) 20 pA
Upe = 28V
Kollektor-Sattigungsspannung Ucesat 1 Vv
lg = 100 mA, Ig = 20 mA
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Uier cao™) 55 v
lc = 0,1 mA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
lg = 5 mA, Rge = 10Q Uier) cen 55 v
lg = 5 mA Uier) cea®) 30 v
Emitter-Basis-Durchbruchspannung UierieBo”) 35 v
-lg = 0,1 mA
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis hee*)i) 10

Uge = 15V, Ic = 80 mA

*lAQL = 0,65% .
1) impulsméBlg gemessen .I.E'- 0,01, tp = 0,3 ms
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Dynamische KenngréBen - AC characteristics
Umgebungstemperatur tgmp = 25° C

Transit-Frequenz Frmaxt)
Ueg = 5V, f = 100 MHz

Kaollektor-Basis-Kapazitét Cceo
Ueeg = 30V, le = OmA, f = 0,5 MHz

Ausgangsleistung Pa

als nicht neutralisierter C-Verstarker,

Us = 28V, Py = 0,1W, f = 400 MHz
Wirkungsgrad 1

Us = 2BV.P =01W, = 400 MHz

Min.

480

45

Cy24,5=3..25pF
Ca=7..15pF

Typ.

800

La=1Wdg/Ferritperle
Rg=R =50N
——'—Lﬂ -
= MeBischaltung fir:Pp,
Us ng fur:Pg.p
1) Maximalwert der Funiktion 1T = { [IE}
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Max.
MHz

L1,6=CuAg-Steg 50+2+5mm>
RL  Lp45=15Wdg/a® CuAg03®
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